CulnsSg KRISTALININ ELEKTRIK XASSOLORININ XUSUSIYYOTLORI
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A'—B3—C® ii¢lii sistemindo askar olunmus iicqat yarimkegirici bir-
losmolori bir sira xiisusiyystlorino gore praktiki shomiyyat kosb edirlor va
elektronikanin bir nec¢s sahoslorindoe praktiki totbiq olunurlar. Homin qrupa
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daxil olan CulngSg birlosmasi spinel tipli kristal qurulusuna malikdir vo kris-
talin elementar gofesinds anion alt gofesinde 25% vakansiyalar ehtiva edir.
Ona goro do CulngSg kristallar1 deffektli kristallar qrupuna aid olunurlar.
Tadgigatlar naticosindo miioyyon olmusdur ki, n- tip kegiriciliyo malik olan
CulngSg kristalinda gadagan olunmus zona icaze verilon diiz kecidls formalasir
vo E; = 1.5 eV toskil edir [1-3]. Homginin kristalda icazs verilon ¢op kecid do
movcuddur vo bu zaman kristalin ¢opine qadagan olunmus zolaginin eni
Eg=1.35 eV- dur. Bu hal kristal daxilinde
mixtolif sayda vakansiyalarin olmasi ilo
izah olunur. Kristal daxilindoki anion va-
kansiyalar1 donor sovviyyasi yaradir. Eyni = ;s
zamanda Kristalin formalasmasinda yara-
na bilon kation vakansiyalari da moévcud-  :,
dur ki, bu da 6z novbasindo kristalda ak-
septor soviyyasi yaradir. Coxlu sayda do-
nor vo akseptor morkazlorinin olmasi kris- .
tall_n.elektrik, fotoelektrik vo optik xasso- Sok. 1. CulngSg monokristalinin
lorini  formalagdirir. Bu sobobdon do  glaktrik kegiriciliyinin temperatur
kristalda yad atomlarin asqarlar1 neytral asiliig

xasso goOstorir. Vakansiyalarin sayl c¢ox
olan CulnsSg kristallarinda
vakansiyalarin tutulma doracesindan s
asili olaraq onun xassolori do doyiso §*
bilir. Ona goéro do bu vakansiyalarin ;
sayindan onun xassoalorini doyisdirmok %
U¢lin yoni variasiya etdirmok itiglin #
istifado edilir. Bu da kristalin praktiki
totbiqi liclin maraq dogurur. 1 1 2 5 23

Torofimizdon CulngSg  kristali
Bricmen Usulu ilo yetisdirilmisdir. $ak. 2. CulnsSs monokristalin
Struktur  analizi  gostormisdir ki, yiiriikliiytiniin temperatur asililig:
kristallar normal spinel qurulusa
malikdir. Kristal kiilgodon hazirlanmis niimunoadon holl effekti tsulu ilo
yukdasiyicilarin  konsentrasiyasi, elektrik Kkeciriciliyi vo yiirtikliyi genis
temperatur intervalinda dl¢tilmiisdiir.

Sokil 1-do CulngSg monokristalinin elektrik kegiriciliyinin temperatur
asililig1 tosvir olunmusdur. Aparilan analiz naticasinds asililigda ti¢ xatti oblast
miioyyon edilmisdir. Homin oblastlara uygun yiikdasiyicilarin aktivlesme
enerjilori 220 K-don yiiksokds 0.328 eV, 170-220 K- ds 0.171 eV va 77-113 K
temperaturda 0.092 eV toskil edirlor. Sokilde asililifin ara oblastinda iss
temperaturun artmasi ilo elektrik keciriciliyinin azalmasi mtisahids olunur.

CulngSg monokristalinin yuriikliiylinii toyin etmoak ti¢iin Holl tisulun-
dan istifads edilmisdir. Kristalin yiirtikliiytiniin temperatur asililigi sokil 2-do
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tosvir olundugu kimidir. Tasvirden goriindiiyii kimi, ytriiklik temperaturun
artmasi ile artir vo yiirtikliylin temperatur asililigi yiikdasiyicilarin kristaldan
akustik vo optik fononlar vasitasils sopildiyini géstarir.
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